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中文摘要 

我們對三接面的太陽能電池做光學特性的分析，並且利用快速

熱退火（rapid thermal annealing，RTA）的裝置處理樣品，目的是為

了提升三接面太陽能電池中 InGaP 作用層的光學特性，樣品經過熱

處理後，發現 InGaP 的光激螢光（photoluminescence，PL）強度及

載子生命期（τ）有明顯的提升。我們推測在熱退火過程中，磷的空

缺被消除或減少，使樣品品質變好，光學特性也被提升。另外，隨

著能量改變的時間解析光激螢光（time resolved photoluminescence，

TRPL）實驗中，發現局域化能量的大小在 InGaP 作用層中，會隨著

熱退火溫度的增加而減少。一般認為載子的局域化能量和位能波動

有關，我們推斷 InGaP 作用層的晶格排列，在熱處理後變得無序排

列，使得載子局域化能量逐漸增加。 

 


